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Изм. Лист N° докум. Дата

Листов1 1

Разраб.

Лит.

Формат А3

Масштаб

2C42Н.452.01 Э3

ЛистСхема электрическая принципиальная

Подп.

2C42Н.452.01 Э3

ООО "Станки-РТМ"

Зайцев А.В. 10.02.11

Субблок SB 452-1
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C
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C
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GND

VCC

Поз.
чение
обозна

Наименование

К53-14-16V  33мкФС1

Кол.

1

Примечание

Конденсаторы

С2..C5 4Чип-конденсаторы 1206

DR1,DR3

Микросхемы

D1..D3 К555АП6 Замена на К1533АП6

D4 К155ЛА3 Замена на К555ЛА3

Резисторные сборки

НР1-4-9М  470 Ом 2

3

1

DR2,DR4 НР1-4-9М  1 кОм 2

DR5,DR7 НР1-4-9М  910 Ом 2

DR6,DR8 НР1-4-9М  2,2 кОм 2

1. Контакт 14 микросхемы D4, контакт 20
    микросхем D1-D3 подключить к цепи VCC.
2. Контакт 7 микросхемы D4, контакт 10
    микросхем D1-D3 подключить к цепи GND.
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